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FISIQUES : CINQUE CURS
ELECTRONICA

ELECTRONYCA ANALOGICA

Amplificadors Operacionals. Caracteristiques i muntatqes bisics

Caracter{stiques ideals.Caracterf{stiques reals.Limitacions.Tipus i clas-

sificacid dels A.0.Muntatges Basics: inversor i no 1nvarsur._nplicaciona.

Amplificadors d’instoumentacid

Amplificadors diferencials: caracter{stiques. Estudi de diferents confi-

guracions. YGuarding". Amplificadors aillats i de pont. Aplicacions.

Filtres actius

Iriti:oduceid. EL1 problema de 1“aproximacidé. Transformacions Freuiencials.

El problema de X implementacid: elements i realitzacions.

-Generadors de funcid

Amplificador 1ogaxflmic. Limitaders actius. Circuits' de valcy absolut.
Aproximacid d“une funcié per trams lineals. Mutipaicadors. Genesradors de

funcid per série de poténcies.

Analitzadors de senyal

Comparadors. Ccmparadors de finestre. Ustectors de pic. Detectzrs de pro-

mig} Convertidors RMS.

Gencradors de senyal
Osciladors harmdnics. Gensradors de senyal quadrat i trianguizr. Genera-
dors de polsrs. Generadors en dent da serra i d’escala. Circuits temporit-

zadors.

Sistomes de converrid i adquisicid de dades

Convertidors diqital/analdgics i analdgics/digitals. Circuits ds mostreig

i retencid. Mutiplexors. Aplicacions.

Trancsnissid de dades

Modulacid amb amplitud i fase. Heterodinacié. Moduladors i demodu!zdors.

Convertidors tensid-freqliencia. La tdcnica del PLL.Modulacid digital:Pcm.



ELECTRONICA DE POTENCIA

Amplificacid de pctEncia

Consideracions térmiques. Distrosidé. nmplificadurs de potencia clase A

B i AB: rendiments i eficiéncia.

Fonts d alimentacid i requladors
Rectificacid. Filtres. Caracteristiques i tipus de reguladors. Reguladors

conmutats. Ccnvertidors DC-DC. Control de fass.

TECNOLOGIA

Tecnologia morolitica

Tecnologia planar: fonaments. Fotolitografia: fotoresines i mascares.
Alinecadcrs de mascares: tolerdncies. Atac quimie i sec. Litografia per

feix d electrons i per raigs X.

'Fidiccqq;%ica.dels processos tecnc!onics

Craix@ment cristal.li: obleas. Téeniques de deposicid: evaporacid, spu-
ttazing,-énoditzacid i CUD. Tdcnioues de creixement: epitaxia i oxidacid.
Introduccié d’impureses: difusié i implantacié. Métodes de mesura i caracte-

" ritzacid.

T%cﬁiques J'encapsu]amrnt

Separnc:é i soldadura del chip. Soldugura dels fila de contactes. Tipus

de capculas. Consideracions termiouas.

COMPRHNEMTS INTEGRATS

Transistor bipolar

Fonaments fisics. Models estacionaris i din3mics. Limitacions de tensid
i corrent. Limitacions t®rmiques. Tvensistors bipolars integrats: méto-
des d’aillament. Transistors npn: ronexions com a diodes. Transistors pnp:-

de substracte i laterals.
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Transistor d’efecte de camp d unid (IFET)

Fonaments r{sics. Nodels aatacionnris i dindmics. Aplicacions. JFET compa-

tiples amb tecnologia bipolar.



Unid metall-semiconductor

Unid ideal: fipqs. Caracter{stiques corrent-tensid. Diods Schottky.
Infludncia vels esfats superficials. Contactes Shmmics. Aplicacions.

Estructura MIS-tdnel: corrents.

Estructura metdll-ailllant-semiconductdr (mOsl -

Diagrama de bandes. Estructura MOS puIaritzéda. Capacitat. Condicions
superficials de no-equilibri. Efectes de la carrega en el Ixid i dels

estats supevficials.

Transistor d’efecte de camp do portz alllada (IGFET)

Model de control de carrega. Andliei distribuida. -Parimetres. Model de

Shichman-Hodges. Tecnolies MOS. Lim:tacions i efectes de canal curt.

ELECTRONICA INTEGRADA

El amplificador opeoracional

Etapes d’entrada. Fonts de corrent. Larregues actives: Etapes de sortida.

Resposta en freqiiencia. Tipus de hs0.

Altres circuits integrats analdgics

Reguladors de tensié. Referdncies de tensid. Mu%iplicadors. Moduladors.

PLL. Timers. Conucrtidors.‘

Families 1dgiques bipolars

2 :
Famflioe “TL. Fam{lies I'L.. Fam{lins ECL. Estudi comparatiu.

Inversors logics MOS

Inversor amb cirrega activa satureds i no saturada. Inversor amb transis-

tor de carrega de deplecid. Fahfaia CMOS.

Memdries intoqrades

Tipus de' memdries. membries RAM. Memdries ROM i PROM. Memdries CCD.





